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[x] Daruber Nnaus Kept Ihm jeweils eine Kopie der In dlesem Benefit genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei. 



1 . Grundlage des Berlchts 

a. HinsichtUch der Sprache 1st die internationale Recherche aul der Grundlage der Internatlonalen Anmeldung in der Sprache 



Die internationale Recherche 1st auf der Grundlage einer bei der BehSrde elngerelchten Obersetzung der 
Intemationalen Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgetuhrt worden. 



durchgefuhrt worden, in der sle elngerelcht wurde, sofern unter diesem Punki nichts anderes angegeben ist. 

□ 

b. H'msichtlich der in der Internatlonalen Anmeldung oftenbarten Nuelootld- ond/oder Aminos iuresequerrt slehe Feld Nr. i . 

2. Q Bestimmie AnsprOche haben slch ats nicht rochorchlerbar erwiesen (Siehe Feld II). 

3. Q Mangelnde ElnhetUichkelt der Erfindunfl (slehe Feld HI). 

4. HinsichtUch der Bezeichnung der Erlindung 

[~~\ wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 

fx] wurde der Wortlaut von der Behorde wis folgt festgesetzt: 
WARMESENKE FUR EINEN GEPULSTEN LASERDIODENBARREN MIT OPTIMIERTER 
THERMISCHER ZEITKONSTANTE 



dsr ZusammentBsaung 

wird der vom Anmelder eingereichte Worttaui genehmigt. 

wurde der Wortlaut naeh Regel 38.2b) in der in Feld Nr. IV/ angegebenen Fassung von der Behorde. restgesetzt. 
Der Anmelder kann der Behorde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen 
Recherchenberiehts eine Stellungnanme vorlegen. 

6. Hinsichtlich der Zeichnungen 

a. ist folgende Abbildung der Zeichnungen mit der Zusammenfassung zu ver6ffentlichen; Abb. Nr. JL 




wie vom Anmelder vorgeschlagen 

wie von der BehOrde ausgewahlt. weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat. 
wie von der BehOrde ausgewahlt, weil diese Abbildung die Erfindung beseer kennzelchnet. 



b. [ i wird keine der Abbildungen rnit der Zusammenfassung verdlfenllicht. 
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US 5 978 396 A (DUCHEMIN ET AL) 
2. November 1999 (1999-11-02) 
Spalte 3, Zeilen 
Spalte 4, Zeilen 13-15,63-67 
Spalte 5, Zeilen 9-46 



4-36; Abblldungen 2-4,9 



ENDRIZ J G ET AL: "HIGH POWER DIODE LASER 
ARRAYS" 

IEEE JOURNAL OF QUANTUM ELECTRONICS, IEEE 
INC. NEW YORK , US, 

Bd. 28, Nr. 4, 1. April 1992 (1992-04-01), 
Seiten 952-965, XP000272686 
ISSN: 0018-9197 
Seite 956, rechte Spalte 
Selte 959, linke Spalte; Abbildung 17 



I- 7, 

II- 15 
8-10 



1,6-12 
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8-10 
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W&Uere Verbnentiichungen sind der Fortceizung von Feid C *u 
entnehmon 



Siohe Anhang PalentlamHie 



• Beaondere Kalegorien von angegebenen Veratlenitiehdngen 

•A* Verdnenllichung. die den allgemeinen Stand der Technlk deftn'ren, 
aber nichi ate besonders bedeuisam anzusehen 1st 

*E* alteres Dokumoni. das Jedoch erel em oder nach dem lnlernatlonak?n 
Anmeldedatum verbftenllichl worden rsl 

*V Verotfenitichung. die geeignel ist. einen Prioritalsan sprue h zwelfelhari er- 
scheiiien zu lassen, oderdurch die das Veronantkchungsdalum einer 
anderen im Recherchenberichl genannien Veroffentliehung belegt warden 
soil odor die aus elnem anderen besonderon Grund engegeben i*l (wie 
ausgeftihri) 

•O' Verbrfenttlchung. die etch au( eine mOndfiche Offenbarung. 

elne Benutzung. eine Ausstetlung oder anden? Maflnahmen beziehl 
•P* Ve rotten! lien ung. die vor dem tnlernalionalen Anrneldedalum. aber nach 

dem beanspruchien Prloriiaisdatum verSrlBnllichl worden Isl 



'V Spacers Vertiftentlichung, die nach dem Internationa ien Anmeldedaium 
oder dom Priorltatsdatum verofrenlllchi worden tei und mh dBr 
Anmefdung njent koltidieri. sondern nur zum Vcrstandnis des der 
Ertindung zugrundeliegenden Prinzips. oder der ihr zugrundeliegenden 
Thcorle angegeben 1st 

*X~ VerdflentHcbung von besonderdr Bedeutung: die beanspruchle Ertindung 
kann attain auigrund dieser Veroffentliehung nichi ate neu Oder aut 
ertinderischer fatigKeit beruhend betrachtei werden 

*Y* veroffenllichung von besonderer Bedeutung; die oeansprucMe Ertindung 
kann nichi als aut ertinderischer Tfttlgkell beruhend betrachjet 
warden, wonn die Veroffentliehung mil einer oder mehreren anderen 
VeroftenUlcnungen dieser Kalegorie in Verbindung gebracht wird und 
diese Verbindung Kir einen Pachmann naheliegend rst 

'&* Verbftenillchung. die Mitglled dersetben Patentramitie ist 
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